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Schnelle "soft recovery” -

SILIZIUM - PLANAR - EPITAXIAL - A K
GLEICHRICHTERDIODEN
mit miedriger Durchlalspannung
Hichstzullissiger Durchlastrom=Mittelwert
bei rechteckfirmigem Stromverlauf,; 'J'r = 0;5
L4 Lo
be i 'E = ID.‘qL' lr R 40 A
bei ‘ﬁ = 125°C l? AV " 23 A
Hichstzulissige
periodische Spitzensperrapannung L 50 /100 / 150 / 200 W
DurchlaBspannung bei IF = J5 A l_'EI € 0,05 v
bei IEl = 100 A L'F L 1,3 L
Sperrverzigerungszeit 5
beim Umschal ten von [F = 1 A auf UI = 30V - L4 1] ns

0153

gt 1

ABMESSUNGEN in mm

'
s
i

Gehliuse: JEDEC DD-5
mit Gewinde= ’
sftutzen M & |

Die Katode ist miti dem
Gehliusge verbunden.

Die Gleichrichterdiosden
werden mit Zahnscheibe
und Mutter geliefert.

Fiir iselierten Einbau
stehen Zubehirteile
56 264 A zur Verfiligung.

GEWICHT FH
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1
SPANNUNGSGRENZWERTE ') BYV 92/50 /100 /150 /200
HichstzulEssige
periodische Spitzensperrspannung: ﬂh pm= B0 100 150 200 ¥
Hichatzulissige Gleichsperrspannung: ﬂl = 50 100 150 200 ¥V
STROMGRENZWERTE

HichstzulBssiger DurchlaBstrom-Mittelwert
rechteckfirmiger Stromverlaunf, 'll'r - 0,5

g o
bei t.' = max. 20 ms und 'l} = 1020(:: Ir AV = 40 A
und lullﬂﬂ Cs I!I AV = 23 A
sinusfirmiger Stromverlauf
bei t..' = max. 20 ms und 'E E IUE:EL Fav " 35
und .G = 125 C: I? v - 23
Hichstzullissiger
Effektivwert des DurchlaBstromes: I? BMS = 55 A
HichatzulBssiger
periodischer Spitzenstrom: Ir RM " 500 A
StoBstrom-Grenzwert,
50 H: - Sinus-Halbwelle, bei & = 150°C: 1 - 500 A
J FEM
Grenzlast-Integral, t = 10 ms: Jllzd: - 1250 A%
THERMISCHE und MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN
Hiéchstzullissige Sperrschichttemperaturs L = 150 °c
Lagerungstemperaturbereich: ‘S = =B5...+4150 °c
Wirmewiderstand
gwischen Sperrschicht und Gewindestutzen: lth G - 1,0 [fh‘
gwischen Gewindestutzen und Kihlkérper,
ohne Wirmeleitpaste: I“ /K" 0,5 K/wW
mit Wirmeleitpastes lth 6/K " 0,3 KE/W
Impul s-Wirmewiderstand, t' = 1 mat Line * 0,2 K/wW
Drehmoment-Bereich bei Befestigung: "D = 1, T:5:3,5 Nm
(17...35 kp cm)
Max. Bohrungs-Durchmesser im Kilhlblech: "] = 6,8 mm

1:' aus Grinden thermischer Stabilitit bei Ith v 5 i I,I'"H
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M HCHLASS- und SPERR-EIGENSCHAFTEN

Mirchlallspannung bei [F = 35 A, ‘J = |ﬂn“£: ”r L4 0,95 v
) o
b i IF = 100 A, IJ = 25 Cg UP L1 1;3 v
. . o
Sperrstrom  bei U - wund iJ m 100 Cs IIl < 2,6 mA

DYNAMISCHE EIGENSCHAFTEN

Sperrverzigerungszeit
beim Umschalten von I_ = 1 A auf Un = 3 v

mit -dI_Jfdt = 50 A bei & = 25°C
rf = Sus bei J ] t, ¢ 50 ns

Sperrverzugs ladung
beim Umschalten von I_ = 2 A auf UI i a0 v
. i
mit ‘d:re"dt = 20 Afus bei 8, = 25°C: Qg £ 20 nAs

Einachalt=Scheite lspannung
beim Einschaltenm auf I_ = 10 A
mit ilrfdi = 10 Afus: U = 1,0 V¥

peEEEEEEEEE
b~ Durchiafkennlinen
Ie
(a)
l?
00 ithelwert abere Stireu-
i werte |
ne 111
4+ 25°C 1
Uk” ﬂ}
a-un'c i
i 50
| g
Upm
- |
00% 10% |
| | 0 dﬂiafr
v, 0 Upl¥) :
Wi % ;a7
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